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Аннотация 

В данной работе производилось исследование проводимости 

диэлектрических плёнок, полученных сораспылением Ge𝑂0,5/Si𝑂0.5 и влияние 

ограничения по величине тока и длительности переключающего импульса на 

эффекты переключения (включение и выключение) в мемристорах. 

Для выявления механизма электрической проводимости и особенностей 

переноса заряда в исследуемых пленках использовались существующие 

модели электрической проводимости, такие как модель проводимости Пула – 

Френкеля, модель термоэлектронной эмиссии Шотки, модель туннельной 

эмиссии Фаулера – Нордгейма. Анализ проводимости пленок осуществлялся 

на основании ВАХ и зависимостей, построенных в координатах Фаулера – 

Нордгейма (ln(I/𝑈2) от √𝑈), Шоттки (ln(I) от √𝑈) Пула – Френкеля (ln(I/U) от 

1/U).Было выявлено, что механизм проводимости после прохождения 

образцом нескольких последовательных циклов не изменился и описывается 

моделью Пула-Френкеля.  

Показано, что в мемристорной структуре при увеличении длительности 

переключающего импульса или увеличении величины тока при 

фиксированных остальных параметрах возрастает разница между величиной 

тока во включенном и выключенном состояниях. 
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